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Minimalizacja wyciekow elektromagnetycznych poprzez
zastosowanie technologil selektywnego przetapiania wigzka
lasera do wytwarzania paneli wentylacyjnych EMC.

Technologia wytwarzania paneli wentylacyjnych EMC
wykorzystujgca selektywne przetapianie wigzka lasera (SLM)
sferycznego proszku CuCrZr o wielkosci czgstek 20 - 63 um
obejmujacyg etapy:

wytwarzania przyrostowego potproduktow

Z wypetnieniem o strukturze plastra miodu,

Ciecia wodg lub ciecia elektroerozyjnego paneli

0 zdefiniowanej grubosci (= 5 mm),

polerowania chemicznego struktury plastra miodu.

Mozliwe jest rowniez przeprowadzenie dodatkowej obrobki
cieplnej zwiekszajgcej twardosc HVS elementu z 7941
do 16449 stosujgc jednoetapowg obrobke cieplng w 450°C,

mozliwosc definiowania ksztattu na etapie projektowania
minimalizacja wyciekow elektromagnetycznych
mozliwost wytwarzania do kilkudziesieciu panell

w jednym procesie

Technologia umozliwia druk 30 paneli wentylacyjnych EMC

0 zdefiniowanym ksztatcie, ktdre chroniag przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi infrastrukture krytyczng przy
jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej temperatury.

przemyst zbrojeniowy
branza elektroniczna
telekomunikacja
przemyst lotniczy
automotive
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Panele wentylacyjne EMC
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Rozwigzanie powstato w wyniku
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